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BC 327
BC 327 A
BC 328

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN
fiir Treiber- und Endstufen,

mit BC 337 (A) bew. BC 338 fiir Komplementirschaltungen
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Eursdatens BC_327 BC 328 BC 3274
Kollektor-Emitter-Sperrapannung 'UCE g = mAZ- A5 25 60 v
Kollektorstrom, Scheitelwert _IC M= mAX. 1 A
Gesamtverlustleistung bei auiza“c Pio¢ = max. 625 (800) m
Sperrschichttemperatur 3, = mAX. 150 "¢
e

Gleichstromverstirkung 1

bei —'L'EE- 1%, _It‘. = 100 mA B = 100...600 ~) 100...400
Transit=Frequenz

bei -T.f“: =0 V, -IC = 10 mA :I'T = 100 100 MH=z

1} Die Tramsistoren BC 327 / BC 328 kinnen in den Stromverstirkungsgruppen -18
(B = 100...250), =25 (B = 160...400) und =40 (B = 250...600) geliefert wer-

den.
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Absolute Grenzwerte: (gliltig bis IIJ “I] BC 327 327 A 328

Kollektor-Emitter-Sperrespannung

bei U“ = 0: -UEE g = max. 50 60 0 v
bei I‘ = 0, -IC = 10 mAs 'UCE o = WaZ. 456 60 258 v
Emitter-Sperrspannung bei I, = 0: =Upp o = max. & _j 5, ¥V
Kollektorstrom, Mittelwert: -1, Ay = max. 500 mA
Eollektorstrom, Scheitelwert: -IE y = maxz. 1 A
Basisstrom, Mittelwert: -IB AV = WX, 100 mA
Basisstrom, Scheitelwert: -IB M= max. 200 mA
Emitterstrom, Scheitelwert: Ip y = max. 1 A
Gesamtverlustleistung: 1} Ptnt = max. 625 (B00) mW
Sperrschichttemperatur: 8 = max. 150 g
Lagerungstemperatur: &E = min. -65 qc
b = max. 150 “c
Wirmeviderstand:
5
swischen Sperrschicht und Umgebung: l]| Rop U : 200 (156) K/W
gwischen Sperrschicht und Gehluse: Bipo = 90 K/w
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) Ftut- = max. 800 mW und ch U E 156 K/W gelten, wenn die Transistorenm mit
max. 4 mm langen AnschlufBidrihten auf einer Leiterplatte mit einer Eupfer-
fllche von min. 10 mm x 10 mm fir den HollektoranschluB angeordnet sind,
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OEM: Valvo Transistor BC327A Datasheet
BC 327 A
Kennwerte: bei #; = 25°C, sofern micht anders angegeben
Eollektor-Reststrom ¢
bei IB = 0, -Ucn = 20 V§ . -Iﬂﬂ o : 100 nA
bed 1: = 0, -U':B = 20 V, I‘J = 150 C: -ICB 0 = 5 pA
Emitter-Reststrom <
bei IE =0, -Upp=5WV: “Igg o = 10 paA
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢
bei -I[: = 500 mA, -IB = 50 mi: -UCI sat = 0,7 ¥
Bapisspannung
bei =D 1V, -1 = 500 mAs 1) U s 1,2 v
L 2 HE '
Transit=Frequenz
bei -U(!E =5, -IE = 10 mA, iH = 38 MHz: il‘ = 100  MH=
Kollektorkapazitit
bei _UC]! = 10 V, I! =0, f =1 MHz: I:c = a8 pF
Gleichstromverstirkang 5
bei =0 =1V, -1, = 500 mA: B = 40
CE C
bei _U{:E =1, -n'IE = 100 mA:
BC 327, BC 328 B = 100...600
BC 327 A B = 100. ..400
BC 327-16, BC 328-16: B = 100. . . 250
BC 327-256, BC 328B-25: B = 160 « 400
BC 327=40, BC 328=-40: B = 250. ..600
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BC 327
BC327 A
BC 328
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BC 327
BC 327 A
BC 328
200 o
fr ruLl H”I
fy = I5MHz
) 3 L2mv Iy
yd Ny
w0 4/ N
a N
f"!
L~
f
o
" 0 g (may 000
EREEL ] de
Zinu __ E__"_ -
1KIW] T )
1000 H=—F + 1 : 4
V= 1o/ T+ 1
100 &;;q = = _m:d
02
0 5 5 i st
1
w? w0 g 1 0 L[ A YR

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



